MD 313 Y 2010.12.31
REPUBLICA MOLDOVA

(19) Agentia de Stat an3131»Y

pentru Proprietatea Intelectuala
(51) Int. CL.: GO3G 5/022 (2006.01)
G03G 5/047 (2006.01)
G03G 5/07 (2006.01)
G03G 5/09 (2006.01)
CO8F 226/10 (2006.01)
COSF 226/12 (2006.01)

12) BREVET DE INVENTIE
DE SCURTA DURATA

In termen de 6 luni de la data publicirii mentiunii privind hotiirarea de
acordare a brevetului de inventie de scurti durata, orice persoana poate face
opozitie la acordarea brevetului

(21) Nr. depozit: s 2009 0130 (45) Data publicirii hotirarii de
(22) Data depozit: 2009.07.08 acordare a brevetului:
2010.12.31, BOPI nr. 12/2010

(71) Solicitant: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) Inventatori: CHIRITA Arcadi, MD; CORSAC Oleg, MD; BULIMAGA Tatiana, MD
(73) Titular: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD

(54) Purtator fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice
(57) Rezumat:

1 2
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inregistrarea informatiei optice, a hologramelor sau fotosensibil din poli-N-epoxipropilcarbazol sensi-
interferogramelor in timp real. bilizat.
Purtatorul, conform inventiei, include un sub- Revendiciri: 1
strat transparent din sticla sau polietilentereftalat, pe Figuri: 1

care sunt depuse succesiv un strat conductibil din

10

MD 313Y 2010.12.31



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

MD 313Y 2010.12.31

Descriere:

Inventia se referd la purtdtorii de informatie, in particular la un purtitor fototermoplastic pentru
inregistrarea informatiei optice, a hologramelor sau interferogramelor in timp real.

Este cunoscut un purtdtor pentru inregistrarea informatiei optice, care constd dintr-un substrat
transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat electroconductibil, un strat injectabil din seleniu si
telur, iar suplimentar este depus un strat de seleniu amorf si un strat fototermoplastic din poli-N-
vinilcarbazol [1].

Dezavantajul acestui purtator constd in calitatea joasd a informatiei inregistrate.

Cea mai apropiata solutie este un purtitor fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice,
care constd dintr-un substrat transparent pe care sunt depuse succesiv un strat conductibil, un strat
fotosensibil in baza de polimer sensibilizat §i un strat termoplastic [2].

Dezavantajul acestui purtitor consta in aceea cd, in procesul inregistrérii informatiei optice are loc
pierderea de sarcind intre electrodul metalic si suprafata incércatd a stratului termoplastic, deformata
in timpul inregistririi, ceea ce diminueaza calitatea informatiei inregistrate.

Problema pe care o rezolvd inventia constd in ameliorarea calititii informatiei inregistrate si in
simplificarea constructiei purtatorului.

Purtétorul, conform inventiei, include un substrat transparent din sticld sau polictilentereftalat, pe
care sunt depuse succesiv un strat conductibil din crom sau dioxid de staniu, un strat dielectric din
fluorurd de bariu sau polivinilpirolidond si un strat fotosensibil din poli-N-epoxipropilcarbazol
sensibilizat.

Rezultatul inventii constd in imbunatitirea calittii informatiei optice inregistrate si simplificarea
constructiei purtatorului.

Rezultatul obtinut se datoreazd faptului ci intre stratul termoplastic fotosensibil si stratul con-
ductibil este aplicat suplimentar un strat dielectric, care diminueaza scurgerea sarcinii in procesul de
inregistrare a informatiei optice. Cum se vede din figurd pana la inceputul procesului de deformare
grosimea stratului termoplastic este d. In procesul formirii imaginii reliefo-fazice in locurile
deformarii grosimea stratului termoplastic scade de la d la d', ceea ce duce la scurgerea sarcinii intre
stratul conductibil §i sarcina pozitivd de pe suprafata stratului termoplastic. Scurgerea sarcinii se
micgoreazd prin separarea stratului termoplastic de cel conductibil printr-un strat dielectric. La
utilizarea purtitorului revendicat cu un strat termoplastic fotosensibil separat de stratul conductibil
printr-un strat dielectric puterea de rezolutie a purtitorului atinge valoarea de 2000 mm™, iar structura
acestui purtator se simplifica.

In figurd este prezentati schema purtitorului revendicat.

Purtitorul fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice constd dintr-un substrat trans-
parent 1 din sticla sau polietilentereftalat, pe care sunt depuse succesiv un strat conductibil 2 din crom
sau dioxid de staniu, un strat dielectric 3 din fluorurd de bariu sau polivinilpirolidond si un strat
termoplastic fotosensibil 4 din poli-N-epoxipropilcarbazol sensibilizat

Exemple de realizare

Exemplul 1

Purtatorul fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice a fost confectionat dintr-un
substrat de sticld, un electrod conductibil din SnO,, un strat dielectric din BaF, cu grosimea de
50...100 nm si dintr-un strat fotosensibil deformabil in baza de poliepoxipropilcarbazol cu grosimea
de 0,6 um, sensibilizat cu 9,14-octiloxibenziliden-2,4,5,7-tetranitrofluoren. Pe acest purtitor sunt
inregistrate retele de difractie cu frecventa spatiald de inregistrare de 2000 mm'.

Exemplul 2

Purtatorul fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice a fost confectionat dintr-un
substrat din polietilentereftalat, un electrod conductibil semitransparent in bazd de crom, un strat
dielectric in forma de pelicula subtire de polivinipirolidond cu grosimea de 0,4 um si dintr-un strat
fotosensibil deformabil in baza de poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,7 pm, sensibilizat cu
9,14-octiloxibenziliden-2,4,5,7-tetranitrofluoren. Pe acest purtator sunt inregistrate retele de difractie
cu frecventa spatiali de inregistrare de 1800 mm'.

La utilizarea purtdtorului propus cu strat fotosensibil din semiconductor organic puterea de
rezolutie a purtitorului atinge 2000 mm’, iar structura acestui purtitor se simplifica.
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(57) Revendiciri:

Purtator fototermoplastic pentru inregistrarea informatiei optice, care include un substrat trans-
parent din sticld sau polietilentereftalat, pe care sunt depuse succesiv un strat conductibil din crom sau
dioxid de staniu, un strat dielectric din fluorurd de bariu sau polivinilpirolidona si un strat fotosensibil
din poli-N-epoxipropilcarbazol sensibilizat.

(56) Referinte bibliografice:
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2.SU 1743300 Al 1995.08.27
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